






















专利名称(译) OLED器件，其制造方法以及显示装置

公开(公告)号 US20190115551A1 公开(公告)日 2019-04-18

申请号 US16/117781 申请日 2018-08-30

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.

[标]发明人 JIAO ZHIQIANG

发明人 JIAO, ZHIQIANG

IPC分类号 H01L51/50 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5008 H01L51/5088 H01L51/5056 H01L51/5096 H01L51/5072 H01L51/5092 H01L27/32 
H01L51/56

优先权 201710958625.2 2017-10-16 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请涉及OLED器件，其制造方法和显示器件。 OLED器件包括在阳极
和阴极之间的发光单元。发光单元包括：第一载流子功能层，用于第一
载流子的迁移，第一载流子功能层包括第一材料层;第二载流子功能层，
用于迁移具有与第一载流子极性不同的极性的第二载流子，第二载流子
功能层包括第二材料层;第一材料层和第二材料层之间的发光层，发光层
包括发光材料;发光层和第一材料层之间的第一缓冲层。第一缓冲层是包
含发光材料和第一材料的混合层。
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